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Technische Hauptdaten
B et

Lautsprecherteil

Ubertragungsbereich : 20-20.000 Hz Frequenzgang -1 dB : 10-30.000 lz
Nennhelastharkeit s To Watt Endstufe : Darlingtontransistoren
Musikbelastbarkeit : loo Watt Versorgungsspannung 2083V
Lautsprecher : 1 Tieftonsvstem 170 mm ﬂ Siebung : 9500 uF -10 +50 %
Luftspaltinduktion 720 mT Fingange
1 Membranmitteltoner 90 mm @ Vorverstirker : 1V an 1oo kOhm
Luftspaltinduktion 930 mT Leistungsverstirker : 5 =20V an 140 Ohm
1 Kalottenhochtonsvstem mit stufenlos einstellbar
Diffusor 25 mm ¢ Ein- und Ausschaltung : automatisch
Luftspaltinduktion 1200 mT Einschaltverzogerung
Frequenzweiche : 3 Weg beim erstmaligen
12 Komponenten Netzanschlul} : 6 Sekunden
Trennfrequenz Y00, 4000 liz Nach Signalbeginn sofort "'in"
Abstrahlcharakteristik : 360° nach Signalende ca, 2 - 3 min.
Akustisch wirksames "Aus"
Nettovolumen : 9 Liter Netzanschluf} : 220 V S0 Hz 055 A
Abmessungen lixBxT : 400 X 240 x 515 mm Leerlaufverbrauch : ca. 2 Watt
Regler, : P-llegler mit Einflufi bis
Elektronikteil : b 500 Iz

T { Beschlenniruny
Sinusdauerton- konstante chleunirun
Ruckfuhrungsfaktor max. 12 dl

leistung : To Watt

Musikleistung : 110 Watt ) DBegtiickung : 26 lialbleiter

Klirrfaktor bei 1 kHz 2 Integrierte Schaltungen mit
bis Nennleistung § 0,4 % 43 Transistorfunktionen
Intermodulation bei Y2 4 keramischer Beschleunicunes—
Nennleistung 1 kllz:7 kliz 0,1 % anfnehmer * x 1o mm,

Briel & Kjer - Potentiometer Range: dB Rectifie:_______ Lower Lim. Freq.: Hz Wr. Speed: mm/sec. Paper Speed: . __ mm/sec
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RES I EK Ausgabe 8.76 Anderungen vorbehalten
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